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Opis:

Fotodetektory potprzewodnikowe to urzadzenia przetwarzajace Swiatto na sygnat elektryczny
znajdujgce szerokie zastosowanie w komunikacji optycznej oraz wykrywaniu chemicznym
i biologicznym. Warunkiem otrzymania wydajnego fotodetektora jest obecnos¢ materiatu
potprzewodnikowego z wysokim wspdtczynnikiem absorpcji, tak aby zapewni¢ wystarczajaca
absorpcje swiatta przez warstwe aktywna, duzg ruchliwos¢ nosnikow tadunku do generowania
wysokiego pradu i niskg gestos¢ defektéw strukturalnych w celu zmniejszenia gestosci pradu
ciemnego. w ostatnich latach hybrydowe organiczno-nieorganiczne perowskity
otowiowohalogenkowe staty sie obiecujgcymi materiatami do zastosowan w fotodetekgc;ji.

Cel projektu:

Celem projektu jest zbadanie relacji pomiedzy strukturg a witasciwosciami transportu
tadunkéw monokrystalicznych perowskitéw otowiowo-halogenkowych w celu zrozumienia proceséw
fizycznych, ktére determinujg wydajnosé¢ fotodetektora opartego na tych zwigzkach. Badania te
pozwolg lepiej zrozumie¢, w jaki sposéb zmiany w budowie strukturalnej, mechanizmie przewodzenia
czy wymiarowosci wptyng na parametry pracy uzyskanych fotodetektordw.

Wymagania:

- wyksztatcenie wyzisze w zakresie chemii lub materiatloznawstwa, doswiadczenie pracy
w laboratorium z zakresu chemii nieorganicznej i koordynacyjnej,

- wiedza z zakresu metod spektroskopowych,

- samodzielnos¢ w projektowaniu i wykonywaniu eksperymentéw oraz analityczny sposdb
myslenia do interpretacji uzyskanych danych.
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